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DO-CCII elemanı ematik olarak ekil- 'de gösterilmi tir. Eleman CCII yapısından 
türetilmi tir. Elemanın tanım ba ıntıları matrisel olarak 
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eklindedir. ( ) ba ıntısında k =  alınırsa  DO-CCII+ elemanı, k= -  alındı ında ise 
DO-CCII- elemanı tanımlanmaktadır. DO-CCII+ elemanında her iki z çıkı ı da aynı
fazda i aret verirler, DO-CCII- elemanında ise bu iki ucun i aretleri zıt yönlü olurlar.  
Bu elemanlar bipolar ve CMOS teknolojileriyle gerçekle tirilebilir. 
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ekil . DO-CCII sembolü 

a- 0.5µ-CMOS teknolojisi ile bir DO-CCII elemanı tasarlayınız. Tasarlayaca ınız
akım ta ıyıcının sa laması gereken karakteristik büyüklükler: 
- Uç empedansları: RY, RX ≥ 25 M.Ohm,  RX ≤ 0 Ohm 
- zleme hataları: Gerilim izleme hatası εV ≤  %0. ,   Akım izleme hatası εI ≤ %0. ,
- Gerilim kazancı band geni li i (Kv = vx/vy ) fV3dB ≥ 0 MHz, 
- Akım kazancı band geni li i (Ki  = iz /ix ve Ki2 = iz2/ix ) fI3dB ≥ 50 MHz, 
Besleme gerilimleri ± 2.5V olacaktır.

b- Devredeki tranzistorların boyutlarını ve kutuplama akımlarını belirleyiniz. 

SPICE simülasyon programı yardımıyla devrenin  
c- dc gerilim ve akım geçi  karakteristiklerini çıkartınız;
d- Ki  = iz /ix ve Ki2 = iz2/ix akım kazançlarının frekansla de i imini
e- Kv = vx/vy gerilim kazancının frekansla de i imini, 
f-y ucundan görülen giri  ve x,  z  ve z2 uçlarına ili kin çıkı  empedanslarının
frekansla de i imlerini 
inceleyiniz 
g- Elde etti iniz sonuçları yorumlayınız. Öngörülen hedeflere ula ıp ula amadı ınızı
ara tırınız. 

NOT: Yapılan hesapları, elde edilen sonuçları, bunların yorumunu kapsamlı

biçimde içeren bir rapor hazırlanacaktır.


